
2SK125
シリコン Nチ ャンネル ジャンクション FE丁

概要

2SK125は UHF帯 までの低雑音増幅用 として開発 された

Nチ ャンネル接合型電界効果 トランジスタで,特 に広いダ

イナミックレンジを必要とするフロントエ
ンドの増幅およ

び混合用として性能を発揮します。

特長

●電力利得が高い

12.5dB(typ)

(f=100MHZゲート接地 )

●雑音指数が低い

1。 5dB(typ)   ‐

(f=100MHzゲ ー ト接地 )

ダイナ ミックレンジが広い

3次相互変調積

-52dB(typ)

(f=100MHZ at 100dB μ入力時 )

●逆方向伝達係数が小 さい

I S121=Oo035(typ)

(f=500MHzゲー ト接地 )

構造

シリコン Nチ ャンネル ジャンクション FET

用途

UHF帯増幅 ,混合 ,発振 ,ア ナログスイツチ

絶対最大定格 (丁a=25℃ )

●ドレイン 0ゲー ト間電圧 VDGO
●ソース・ ゲ~卜 間電圧  Vsc。

●ドレイン電流        ID
●ゲー ト電流       IG

・ 許容損失        PD
●ジャンクション温度   Tj
●保存温度        TStg

35    V
35     V

loo   mA

lo    mA

300      mW

120     'C

-50-+120  ℃

外形寸法図 単位 :mm
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項 目 言己 口万 条 件 最小値 標準値 最大値 単位

ゲー ト遮断電流 Icss Vcs=-15V, VDS=OV -10 nA
ゲー ト・ ソース間電圧 Vcss Ic=10μ A, VDS=OV -35 V

ドレイン電流 ID SS
VDS=10V, Vcs=OV

Po W=300 μ s
40 75 mA

ゲート・ ソース間遮断電圧 VCS(O FF) VDS=10V,ID=100 μ A -2 -6 V

順方向伝達アドミタンス I YFsl
VDS=10V,lD=10mA

f=lkHz
mS

帰還容量 Crss
VDC=10V, Is=Om A

f=lMHz,ソ ース接地
2.6 pF

電力利得 PG
VDG=10V,ID=10mA 注 1)

f=100MHz, BW=2.8MHz
12.5 dB

雑音指数 NF

VDG=10V,ID=10mA 注 1)
f=100MHz, BW=2.8MHz

次段 Ampの NF=4。 2dB時
2.5 dB

3次相互変調積 IMD

VDG=10V,ID=10mA 注 2)
fl=100MHz, f2=100olMHz,

100dB μ入力時

-45 -52 dB

熱抵抗 θj_a 190 ℃/W

電気的特性

100MHz PG′  NF洟1,=巨]i略

入力

50Ω

～25pF

注1)測定回路参照
注2)IMD測定回路参照

回路設計資料 (Ta=25℃ ) 規格細分

マーク表示

Ll  :φ o。 45m mポ リウレタ
L2,L3:φ O。 45mmポ リウレタ

ン線φ3mm 10。 5t
ン線φ3mm 5.5t

Ｓ

Ｇ

Ｄ

出力

50Ω

項 目 記号 条 件 標準値 単  位
入力抵抗

VDG=10V,ID=10mA
f=100MHz

70 Ω

入力容量 Cig 3.0 pF
出力抵抗 kΩ

出力容量 Cog
3。 0 pF

電力利得 PG VDG=10V,ID=10mA

f=500MHz, Bw=121MHz
dB

雑音指数 NF dB

逆方向伝達係数 | S12 |

VDG=10V,ID=10mA
f=500MHz 0。 035

入力換算雑音電圧 en
VDS=10V,ID=10mA
f=lkHz nV/yHz

オン抵抗 R(ON) ID=10mA,Vcs=OV Ω

オフ電流 ID(O FF) VDS=10V, Vcs=-lov nA

ランク

40-75

40-52

48-63

57～ 75

ID SS分類
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代表的特性例

40

ドレイ ン電流 対 ドレイ ン・ ソース間電圧

2

ドレイン・ ソース間電圧 VDS

-4         -2

ゲー ト0ソ ース間電圧 Vcs(V)

出力特性

伝達特性

ドレイ ン電流 対 ドレイン 0ソ ース間電圧

10

ドレイン 0ソ ース間電圧 VDS(V)

-4        -2

ゲー ト・ ソース間電圧 Vcs
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10

帰還容量 対 ドレイン・ ゲー ト間電圧

2              5

ドレイン・ゲー ト間電圧 VDG(V)

電力利得・ 雑音指数
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レイン電流 (ゲ ー ト接地 )
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SONYO 2SK125

Y― パラメータ (ゲー ト接地 )

ドレイン電流特 1生 (VDG=10V, f〒 100MHz)

一 ― ―  ドレイン・ ゲー ト間電圧特性 (ID=10mA,f=100MHz)

入カア ドミタンス

ドレイン電流 ID(mA)
ドレイン・ゲー ト間電圧 VDC(V)

逆方向伝達ア ドミタンス

ドレイン電流 ID(mA))

ドレイン・ゲー ト間電圧 VDC(V)

順方向伝達ア ド

ドレイン電流 ID(mA)
ドレイン 0ゲー ト間電圧 VDC(V)

出カア ドミタンス

6                  12

ドレイン電流 ID(mA)
ドレイン 0ゲー ト間電圧 VDC(V)

ミタンス
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Y‐ パラメータ周波数特性 (ゲート接地)

入カア ドミタンス

500

周波数 f(MHz)

逆方向伝達ア ドミタンス

500

周波数 f(MHz)

(VDC=10V,ID=10m A)
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順方向伝達ア ドミタンス

500
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出カア ドミタンス

500

周波数 f(MHz)
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S― パラメータ周波数特性 (ゲー ト接地)(VDG=10V,ID=10m A)

±180°

± 180°

f=100MHz
f=1001И HZf=700MHz

f=700MHz

f=700MHz

-90°

f=100MHz
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|    |
fl=100MHz

f2=10001MHz

VDG=10V
Vl=V2=100dBμ
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-20

-40

-60

相互変調特性

-20

-40

-60

IMD測 定回路ブ ロック図

Spectrum
Analyzer

Zo=50Ω
Ml: Mixing PAD

100

入力信号 レベル Vl,V2

-3

―～25pF

Ll   :
L2, L3:

90 110

(dBμ )

120

ゲー ト0ソ ース間電圧 Vcs(V)

入力

50(2

Vs VD

100MHzlMD測 定回路

Vs

φO.45rnmポ リ

φO.45rnmポ リ

10pF

Ю

～25pF

VD

ウレタン線 φ3mm 10.5t
ウレタン線 φ3mm  5。 5t

2fl‐f2

3fl-2f2

400

200

3rd order
lMD

2f2-fl

3f2-2fl

許容損失逓減曲線

40          80

周囲温度 Ta(° c)

5th orderlMD

出力

50(1
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